AA 114
Ge-Spitzen-Diode (SFD 104)*
Ausfilhrung Ge-Spitzen-Diode im 2,7%max 0558 max
Glasgehduse DO 7 (DIN51 A 2). /
Typenkennzeichnung durch Klartext. h_r
M 26 ~*1=17,6 26

Anwendung Diode fiir niederohmige
Gleichrichterschaltungen bis 100 MHz,
Video-Demodulation, Schalter u.s.w.

min

DO 7 (0,29)

max min

Grenzwerte bei T\, = 25° C
Sperrspannung UR 25 \4
bei TU =55° C 25
Spitzen-Sperrspannung URM 30 v
bei TU = 55°C 30
Richtstrom UR =0 I 0 40 mA
bei TU =55°C 20

UR =30V 40
bei TU =55°C 15
Durchlass-Spitzenstrom IFM 90 mA
bei TU =55° C ' 80
Durchlass-Stoss-Strom IFS 300 mA
bei TU =55°C t<ls 300
Lagertemperatur TS -55...85 °C ‘

* alte Typen-Bezeichnung
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AA 114
(SFD 104)

Ge-Spitzen-Diode

Aligemeine Kennwerte bei TU =25°C

Statisch
Durchlass-Spannung IF = 1mA UF 0,35(<0,45) v

IF = 10 mA 1(<1,5)

IF = 30 mA 2(<3)
Durchlass-Strom UF =1V IF 10(>6) mA
Sperrstrom UR =2V IR 1,8(<6) HA
bei TU = 55°C 9(<20)

UR =10V 16(<65)
bei TU = 55°C 40(<100)

UR =25V 100(<400)
bei T ; = 55° C 150(<500)
differentieller I, =10 mA r 45 Q
Wid tand ) d

iderstan Up =15V L3 MR
Dynamisch
Richtwirkun;sgrad UIM =5 Vsp 7 62(59... 65) %
Dimpfungswic erstand U1M =5 Vsp Ry 3(2,5...3,7) KQ
Mess-Schaltung fiir dynamisches Verhalten
U
N 10pF []3.9K Uz
f=30MHz -I-

[
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AA 114

Ge-Spitzen-Diode (SFD 104)
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AA 14

(SFD 104) Ge-Spitzen-Diode
Richtwirkungsgrad Dampfungswiderstand
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Ge-Spitzen-Diode

AA 114
(SFD 104)

Richtwirkungsgrad
N=f(U;pp £=30 MHz
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AA 114

(SFD 104) Ge-Spitzen-Diode
Richtwirkungsgrad Dampfungswiderstand
n=1£(U; ) £=50 MHz Rq=f(Uim) £=50 MHz
%) R4kSY
80 L.
/‘/’
m L 1T
AT 4T 4
e
60 T 13 .
frammt 2
// 5 — 10
t—t ] B
R=1k — G
‘o |t ~N——TTt 5
—— L
2 ~—T1 1 17
I~ R=1k
20 100 T+
1 2 3 4 Uyniv) 1 2 3 4 Uyyiv)
Richtwirkungsgrad Dampfungswiderstand
1=£(Uypp) =60 MHz Rq=f(Uppy) =60 MHz
’ﬂ"/o, Rd(kQ)
0
80 —1§_]
///’_‘_‘ [
"
L1 3
60 e 1
2 10
///
/' R=1k Ma— 10
— 3 8T
40 T ~——T—t—t5 6
] ~—1—1 .4
\\\ -3
I—T T
. T~ [rR=1
2 10 vt
T2 3 % Uy T 7 3 & UiMIv)

01.71
508




AA 130

Ge -Spitzen-Diode

Ausfithrung Ge-Spitzen-Diode im 2,7%max
Glasgehduse DO 7 (DIN 51 A 2).
Typenkennzeichnung durch Klartext. I

-— 26

0,55‘ max

-

26 ~ot=-7,6 =

Anwendung Als HF-Demodulator, min max min
besonders geeignet als Audio-De- 00 7 (0,29)
modulator in transistorisierten

Rundfunkgeriten.

Grenzwerte bei T__ = 25° C

U
Sperrspannung . UR 10 v
Spitzen-Sperrspannung URM JH] v
Richtstrom UR =0 I0 20 mA
UR =1V 10
Durchlass-Spitzenstrom IF M 60 mA
Duchlass-Stoss-Strom t<l1s IFS 200 mA
Lagertemperatur TS -55...85 °C

03.71
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AA 130

Ge-Spitzen-Diode

Allgemeine Kennwerte bei TU =25°C
Statisch .
Durchlass-Spannung IF = 1mA Up 0,4(<0,5) \
IF = 10 mA 1(<1,7)
IF =20 mA 1,5(<2,5)
Durchlass-Strom UF =1V IF 10(>4,5) mA
Sperrstrom UR =15V IR 5(<15) KA
Up=10V 20(<220)
differentieller I, =10 mA r 70 Q
Widerstand F - d
iderstan Up =15V 0,5 MQ
Dynamisch
Ausgangs- U, =0V Uy 90 mV
Gleichspannung L
(30% Modulation) Uy =01V 30
U1 =1V 1,2
Ausgangs- Ul =0,1V UNFeff 9 mV
NF'-Spannung T =1v 57
(30% Modulation) 1
Dampfungs U,=0,1V R 2,7 kQ
Widerstand L rd 2.8
(30% Modulation) U, =1v ’

Mess-Schaltung flir dynamisches Verhalten
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AA 130

Ge-Spitzen-Diode

Durchlass-und

Sperrkennlinien
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Ge-Spitzen-Diode

AA 133

Ausfiihrung Ge-Diode im Glasgeh&use
DO 7 (DIN 51 A 2) mit sehr hoher Sperr-
spannung. Typenkennzeichnung durch
Farbringe auf der Katodenseite.

s

2,7 max

]

min

max

0,55% max

min

Anwendung Universal-Diode. 00 7 (029)
Grenzwerte bei T ; = 25° C
Sperrspannung UR 130 A
bei Ty = 60° C 100
Spitzen-Sperrspannung URM 140 v
bei TU = 60° C 110
Richtstrom UR =0 I0 50 mA
bei TU =60° C 25

UR =40V 2
bei TU = 60° C 5
Durchlass-Spitzenstrom IFM 150 mA
bei TU = 60° C 80
Durchlass-Stoss-Strom  t<ls IFs 500 mA
bei TU = 60° C 500
Lagertemperatur TS -55...75 °C
03.71
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AA 133

Ge-Spitzen-Diode

Allgemeine Kennwerte bei Ty =25°C

Durchlass-Spannung IF =0,1 mA |Up 10,17
Ip=10 mA 1,35(<1,8)
Ip=50mA 3,2

Sperrstrom Ur=3V Ig 4
Ugp=10V 6(<15)
Ug=100V 55(<180)
Ug=130V 110
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Ge-Golddraht-Diode AA 135

Ausfihrung Ge-Golddraht-Diode im 27* ¥

Pelehoiidehaitialhoiet - X ,7 max 0,55” max

Glasgehduse DO 7 (DIN 51 A 2). Typen-

kennzeichnung durch Klartext. "'r' j
) 26 —fes 7,6 wtea— 26

Anwendung Professionelle Schaltdiode. min max min

_— D0 7 (0,29)

Grenzwerte bei TU= 25°C

Sperrspannung UR 20 \'

bei T(; = 60°C 20

Spitzen-Sperrspannung Urm [30 \%

bei Ty;=60°C 30

Stoss-Spitzen-Sperr- Urg |40 A

spannung

bei T(; = 60°C 35

mittlerer Richtstrom I0 150 mA

bei Ty =60°C 80

Durchlass-Strom Ip 150 mA

bei Ty; = 60°C * [100

Durchlass-Spitzentrom Iem 500 mA

bei Ty =60°C 400 .

Verlustleistung Piot 100 mW

bei T;=45°C

Sperrschichttemperatur Tj 100 vC

Lagertemperatur Tg -50...100 [°C

03.7
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AA 135 Ge-Golddraht-Diode

Allgemeine Kennwerte bei Ty= 25°C

Durchlass-Spannung_ Ip= 1 mA Up 0,22 A%
Iz =10 mA 0,35
I; =100 mA 0,55(<0,75)
Durchbruchspannung Ig =100 A U(BR)R 30 v
Sperrstrom UR =15V IR 2(<10) WA
UR=10 V 3,5
Ug=20V | 5(<30)
Sperrschichtkapazitét UR =1V C <8 pF
03,71
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Ge -Golddraht-Diode AAY 49
Ausfiihrung Ge-Golddraht-Diode im 2,7%max 0.55Fmax
Glasgehduse DO 7 (DIN 51 A 2). /
Typenkennzeichnung durch Klartext. T —

- 26 et 7,6 wtea— 26
Anwendung Professionelle Diode fiir min max min
Rechner, Hoher Durchlass-Strom. 00 7 (0,29)

Grenzwerte bei T_. = 25° C

8)
Sperrspannung UR 40 v
Spitzen-Sperrspannung URM 40 v
Richtstrom I0 150 mA
Durchlass-Spitzenstrom IFM 500 mA
Durchlass-Stoss-Strom t<l1s IFS 800 mA
Lagertemperatur TS -55...85 °C
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AAY 49

Ge-Golddrahtdiode

Allgemeine Kennwerte bei Ty= 25°C

Statisch
Durchlass-Spannung Ip =1 mA Up [0,27 v
IF =10 mA 0,36(<0,45)
I =100 mA 0,56(<0,65)
Iz =200 mA 0,60(<0,75)
Ir =500 mA 0,78(0,90)
Sperrstrom UR=L5V I 0,6 KA
bei Ty =70°C 25
Ug=10V 1<5)
bei Ty ="70°C 30(<75)
) Ugr=40V 2,5(<25)
bei T{;=700C 50(<200) v
Dynamisch
Sperrverzdgerungs- von Iy =10 mA trr |250(<400) | ns
zeit auf Ip = 0,5 mA
von I, =200 mA 180
auf Ip =10 mA
03.71
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